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Typenrelhe/Typerange T700N 2000 2200 2400 2600
T709N
Elektrische Eigenschaften Electrical properties
Hbchstzuldssige Werte Maximum permissible values
Upawm, Uran Periodische Vorwérts- und repetitive peak forward off-state 2000..2600 V
Ruckwérts-Spitzensperrspannung andreverse voltages
bramsm Effektiver DurchlaBstrom RMS on-state current 1500 A
fravm Dauergrenzstrom average on-state current to=85°C 700 A
tc=61°C 960 A
Hru Periodischer Spitzenstrom repetitive peak on-state current 9,1 kA
hsm StoBstrom-Grenzwert surge current t=10ms,tys 45°C 14,5 kA
t=10ms,ty=125°C 13 kA
[Pt Grenzlastintegral [Pdt-value t=10ms,ty= 45°C 845 kA%
t=10ms,ty=125°C 850 kA%
{di/dt),; Kritische Stromsteilheit critical rate of rise of on-statecurrent nicht periodisch/non repetitive 250 Alps
Dauerbetrigb/continuous operation, im = 2,5kA 50 Alps
Steuergenerator/pulse generator:
uL=10V,la =15A, dia/dt =1,5A/ps
{du/dt).r Kritische Spannungssteilhsit critical rate of rise of off-state voltage  up =67% Upau.ty=125°C
5.Kennbuchstabe/5thletter € 400 V/ps
6. Kennbuchstabe/Sthletter F 1000 V/ps
Charakterlstische Werte Characteristic values
ur Obere DurchlaBspannung max. on-state voltage ty= 25°C,ir=3kA 26 V
Ucrop Schieusenspannung threshold voitage ty=125°C . 1,06 V
™ Ersatzwiderstand sloperesistance ty=125°C 0,53 mQ
Uar Obere Zindspannung max. gate trigger voltage ty= 25°C,up=6V,Ra=5Q 15 V
lat Oberer Ziindstrom max. gate trigger current t4= 25°C,up=6V,Rx=5Q 300 mA
Unterer Ziindstrom min. gate trigger current t4=125°C,up=6V,AA=5Q 10 mA
1M Oberer Haltestrom max. holding current ty= 26°C,up=6V,Ra=5Q 600 mA
L Oberer Einraststrom max. latching current tj= 25°C,up=6V,Rex210Q 2 A
) Steuergenerator/pulse generator:
la=1,5A, dia/dt=1,5 A/us, tg =50 us
o, Ir Oberer Vorwérts- und Riickwérts- max, forward off-state and ty = 125°C, Up = Upnm (U = Unawm) 100 mA
Sperrstrom reverse currents
tod Oberer Ziindverzug max. gate controlled delay time Steuergenerator/pulse generator: 55 ps
la=15A,dig/dt=3A/us
tq Typische Freiwerdezeit typical turn-offtime Prifbedingungen Selte/test conditions page 21 300 us
Crutt Typische Nullkapazitét typical zero capacitance t4==25°C,f=10kHz 8 nF
Thermische Eigenschaften Thermal properties
Innerer Warmewiderstand thermal resistance, junctionto case
Rinic fir beidseitige Kihlung fortwo-sided cooling © =180%}, sinus = 0,029°C/W
DC = 0,028°C/W
Ruacwy  flranodenseitige Kiihlung for anode-sided cooling © =180%l, sinus = 0,043°C/W
Dc = 0,042°C/W
Aumecy  flirkathodenseitige Kihlung for cathode-sided cooling © = 180°%l, slnus = 0,085°C/W
. . Dc < 0,084°C/W
Rinck Warmewiderstand fir einen single sided thermal
Ubergang zwischen Gehéuse resistance,
und Kiihikérper case to heatsink 0,008°C/W
Betriebstemperatur operating temperature ~40°C...+125°C
Lagertemperatur storage temperature -40°C...+150°C
Mechanische Eigenschaften Mechanical properties
G Gewicht weight T700N/T709N 600/640 g
F AnpreBkraft clampingforce 14...20 kN
MaBbilder outlines T700N/T709N Seite/page 236
Kriechsirecke creepage distance T700N/T709N 25 mm/32 mm
Feuchteklasse humidity classification DIN40040 C
Schiittelfestigkeit vibration resistance t=50Hz 5x9,81m/s?”
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Bild/Fig. 1 Bild/Fig. 2

Durchlakenniinien/On-state characteristics
a — Typische Kennlinien/typical characteristics
b ~ Grenzkennlinien/limiting characteristics

Durchlafverlustleistung P;/On-state power loss Py
Parameter: StromfluBwinkel ©/current conduction angle ©
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Hbchstzullissige Geh&usetemperatur tg

Maximum allowable case temperature tg

==~~~ anodanseitige Kiihlung/anode sided cooling
beidseitige Kilhlung/iwo-sided cooling

Hachstzuldssige Kihimitteltemperatur t, bei Betrieb auf KiihlkGrper K0,05F,
Maximum allowable coofing medium temperature 1, heatsink typs K0.05F,
----- Luftselbstkiihlung/natural cooling

verstérkte LuftkGhlung/forced cooling, V, = 120 I/s
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Transienter innerer Wirmewiderstand Zynye

Transient thermal impedance, junction to case, Zmyc, at two-sided cooling

===~ anodenseltige Kilhiung/anode sided cooling .
beldssitige Kiihlung/two-sided cooling -

D-05

_ DurchlaBveriustlelstung P;/On-state power loss Py .
Parameter: S(romﬂnginkel ©/current conduction angle 8
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Hichstzuléssige Gehdusetemperatur tg Hbchstzulassige Kiihimitteltemperatur t, bel Betrieb auf Kiihlkdrper K0,05F,
Maximum allowable case temperature g : Maximum allowable cooling medium temperature t,, heatsink type K0.05F,
-—~==~ anodenseitige Kithiung/anode slded cooling ~—r= Luftselbstkihlung/natural cooling TN
beidsaitige Kiihlung/Awo-sided coaling verstarkte Luftkithlungfforced cooling, VL= 1201/s { !
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Bild/Fig. 9 Bild/Fig. 10 —
Translenter innerer Wirmewiderstand Zmyc - Oberstrom Inoy, bel Luftselbstkihiung, 4 = 45°C, Kihikdrper K0,05F. (
Translent thermal impedance, junction to case, Zuwc Overload on-state current lyoy at natural cooling, t, = 45°C, .
=-=-~~ anpdensaitige Kilhlung/anode sided cooling . heatsink type K0.05F. .-
beidseltige Kiihlung/two-sided cooling . Parametar: Vorlaststrom/pre-load current kv e
M i T i o] |5 S 7
Al ZOANINN A /¥
Inov) PN, T \\ / / /
R7eAN ‘ 24 L—
RN YIS A
! N \\\:\ 2 \ A\ ). i / .
B R SHAN 7
AN NG Al /|
2 N N [N % Q" X {042 / /
Sl Sz {NAY [/
TN g \§:~L 22 "\ K] N /
2 n ~ -\ ¥ %m Ay \\\\ s ///
WY A oa - S oA s T -l
2r A ~H v/ —
S ./ o
o4 i /4 4
- ° } | 11
1 Ql G2 04. 1 2 4 10 20 40 YO0 [."] 16 24 32
0 20 4 ::ozoom J_e . :orzoao 2 4 ": 20 ©h i N Trwr B4 ——
1N € __.— .. - e M . ‘»‘ N G : - _"“ . , T
Bild/Fig. 11 = Bild/Fig. 12 (‘
Oberstrom Iy bel verstirkter Luttkihlung, t4 = 35°C - Hachstzuldssiger DurdﬂaBstrom hm bd Aussetzbetrieb und Luftselbstkihlung,
Kihlkérper KO,05F, V_ = 1201/, . ty = 45°C, Kiihikdrper KO,05F.
Overload on-state current ko, 8t forced cooling, t = 35"0 Limiting on-state current Iy during intermittent operation at natural cooling,
. heatsink type KO.OSF, V. =1201/s. . ta = 45°C, heatsink type K0.05F, -
Parama!quodaststromlpre-loadctmnthAm , *  Parameter: Spieldauer/cycle duration SD  + e a
com - ! P T . ... Voriaststrom/pre-load current v C e
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Bild/Fig. 13 Bild/Fig. 14
Hachstzuléissiger DurchlaBstrom fyur bei Aussetzbetrieb und verstirkter Grenastrom Inovy bet Luftselbstkithlung und verstérkter Luftkiihlung,
Luftkhlung, t, = 35°C, Kilhlkérper KO,05F, V. =120 I/s, Kihlkdrper K0,05F, Uny = 0,8 Unau. :
~~ Limiting on-state current lnyy during intermittent operation at forced cooling, Limiting overload on-state current lyovu at natural and forced cooling,
R ta = 35°C, heatsink type K0.05F, V = 120 /s, heatsink type K0.05F, tgpy = 0.8 Upan.
N Parameter: Spieldauer/cycle duration SD a — Belastung aus Leerlauf/current surge under no-load conditions
Vorlaststrom/pre-load current drayve b — Belastung im AnschiuB an Betrieb mit Dauergrenzstrom b/
cutrent surge occurs during operation at limiting mean on-state current
rating lravm
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Bt Bild/Fig. 15 Bild/Fig. 16 .
L/_l Ziindbereich und Spitzensteuerelstung boiuy = 6 V. Ziindverzug tgy bei In, = 100 A, t, = 25°C,
Gate characteristic and peak gale power dissipation at up = 6 V. Gate controlled delay time t atiny =100 A, ty = 25°C.
Parameter; a b ¢ d a — 8uBerster VerlautAimiting characteristic . L
b — typischer VerlaufAtypical characteristic
Steuerimpulsdauer/Pulse duration t, [ms] 10 1 05 01 e yel
Héchstzulissige Spitzensteuerlsistung/ . o ’ T SR
Maximum allowable peak gate power w] 40 80 100 150
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Bild/Fig. 17 ~digrar [Aise] ——e— Bild/Fig. 18 .
.- Nachlaufladung Qg in Abh#ingigkelt von der abkommutierenden Stromsteliheit Ausschnltt aus Bild 17/Detail of fig. 17. i
- -di/dt bei t4 = 125°C. ., .

Der angegebene Verlauf wird von 90% aller Thyristoren nicht iiberschritten.
Lag charge Qg versus the rate of decay of the forward on-state current .
~di/dt att, = 125°C. — Thesa curves are valid for 80% of all thyristors, R AT
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